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See specs for product details.
Teilenummer JANINS5553US
Hersteller Microsemi
Beschreibung DIODE GEN PURP 800V 3A B-MELF
Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
R =1 < (o
Teilstatus Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If 1.3V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max) 800V
Supplier Device-Gehause D-5B
Geschwindigkeit Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie Military, MIL-PRF-19500/420
Rickwarts-Erholzeit (Trr) 2s
Verpackung Bulk
Verpackung / Gehduse SQ-MELF, B

Befestigungsart Surface Mount
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JAN1N5553US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5553US-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5553US
Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstiitzung der Zahlung mit telegrafischer Uberweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N5553US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie kbnnen auch interessiert

sein:

JAN1IN5552US

Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 600V 3A B-
MELF

JAN1IN5551US

Microsemi Corporation

DIODE GEN PURP 400V 3A B-
MELF

JAN1N5554
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 1KV 3A AXIAL

JAN1IN5553
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL

JAN1IN5552 JAN1N5554US
Microsemi Corporation Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL DIODE GEN PURP 1KV 5A D5B

JAN1N5552US JAN1N5555

Microsemi Corporation Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 600V 3A B- TVS DIODE 30.5VWM 47.5VC
MELF DO13
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